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12. HEER

(TO-94)

1.3

D1

Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Syimool Min. Max, Min. Max,
A 1.400 1.800 0.055 0.071
A 0.700 0.2900 0.028 0.035
A 0.500 0.700 0.020 0.028
b 0.360 0.500 0.014 0.020
b1 0.380 0.550 00135 0.022
c 0.360 0.510 0.014 0.020
D 4 980 5.280 0.196 0.208
D1 3.780 4.080 0.1489 0.161
E 3.450 3.750 0.136 0.148
2 1.270 TYF. 0.030 TYP.
g1 3.710 | 3.910 0.146 0.154
L 14,900 | 15,300 0587 0.802
8 45° TYP. 45° TYP.

©2009-INNOSEN

Rev2.0

www.innosensor.com

517



D - <\
INnNNisen
J

WiBENEFH X ERERES

ES1450

S6 (S0T-23-6L)

1010

S0XXX

Il
[
s
r*'j

Notes:

1) . WERA: mm;

2) . Gl eI Flash FHLEET AL

3). AL R BB L 1mm LA ) 5] 2R
Pin: pin1 OUT1 pin2 null

Pin3 OUT2 pin4  Vop
Pin5 GND pin6  GND

Marking:
50 — #4185 (ES1450) ;
xxx — AP

A 1.05 1.25 0.041 0.049
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045

0.300 0.500 0.012 0.020

c 0.100 0.200 0.004 0.008

D 2.820 3.020 0.111 0.119
E1 1.500 1.700 0.059 0.067

2.650 2.950 0.104 0.116

e 0.950 TYP 0.037 TYP
e 1.800 2.000 0.071 0.079

L 0.300 0.600 0.012 0.024
L1 0.600 TYP 0.024 TYP

0 0C 8C ocC 8°C
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